Вопросы для самопроверки и подготовки к экзамену
по дисциплине
ОП.04 Электронная техника


1. Задачи и значение дисциплины на современном этапе развития общества.
2. Назначение, классификация, конструкция, характеристики и маркировка резисторов.
3. Назначение, классификация, конструкция, характеристики и маркировка конденсаторов.
4. Назначение, классификация, конструкция, характеристики катушек, дросселей, трансформаторов.
5. Ряды номиналов радиодеталей E6, Е12, Е24, Е48 и т.д.
6. Физические основы полупроводников. Структура электронных оболочек атома. Энергетическая диаграмма.
7. Структура и электропроводность собственных полупроводников. Виды носителей зарядов в полупроводниках.
8. Структура и электропроводность примесных полупроводников(донорные примеси). Виды носителей зарядов в таких полупроводниках.
9. Структура и электропроводность примесных полупроводников(акцепторные примеси). Виды носителей зарядов в таких полупроводниках.
10. Электронно-дырочный переход. p-n-переход при отсутствии внешнего напряжения.
11. Электронно-дырочный переход. p-n-переход при прямом напряжении.
12. Электронно-дырочный переход. p-n-переход при обратном напряжении
13. Виды пробоев электронно-дырочного перехода.
14. Классификация полупроводниковых диодов. Устройство, принцип действия, вольтамперные характеристики диодов различных видов.
15. Выпрямительные диоды, устройство, типы диодов по технологическому принципу, маркировка
16.  Биполярные транзисторы. Устройство, принцип действия и схемы включения.
17. Статические характеристики транзисторов. Схемы с общим эмиттером (ОЭ) и общей базой (ОБ).
18. Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом; устройство,  принцип действия, схема включения, статические характеристики.
19. [bookmark: _GoBack]Полевые транзисторы с изолированным затвором и МОП-транзисторы со встроенным каналом.
20.  Тиристор. Классификация тиристорных структур. ВАХ и параметры.
21. Основные определения и классификация полупроводниковых  резисторов.
22. Законы фотоэффекта и фотоэлектронной эмиссии. 
23.  Фотоэлектрические и светоизлучающие приборы: общие сведения и классификация, принцип работы, характеристики, параметры и применение.
24. Оптроны: принцип работы, характеристики, параметры и применение.
25. Полупроводниковые приборы отображения информации – электролюминесцентные, светодиодные и жидкокристаллические.
26. Выпрямители.Построение, принцип работы (графики поясняющие принцип) и параметры однополупериодной схемы. 
27. Выпрямители. Построение, принцип работы (графики поясняющие принцип) и параметры двухполупериодной схемы. 
28. Выпрямители. Построение, принцип работы (графики поясняющие принцип) и параметры мостовой схемы. 
29. Широтно - импульсная модуляция.
30. Стабилизаторы напряжения. Источники стабильного тока.
31. Назначение и классификация электронных усилителей. Структурная схема электронного усилителя.
32.  Функциональная схема однокаскадного усилителя. Параметры усилителей.
33.  Характеристики усилителей.
34.  Каскад предварительного усиления- эмиттерный повторитель.
35. Емкостная, резисторная и трансформаторная межкаскадные связи. Способы уменьшения паразитной обратной связи.
36. Общая характеристика и классификация генераторов электрических колебаний.
37. Колебательный контур. Принцип работы, характеристики,схемы.
38. Автогенератор типа LC. Принцип работы, схемы.
39. Электрические фильтры, разновидности, принцип работы, область применения, схемы включения.
40. LC-фильтр, параметры, принцип работы
41. RC- фильтр, параметры, принцип работы
42.  Электрические фильтры типа ЗБФ и ЗБ-ДСШ.
43. Общие сведения об электронных ключах как формирующих нелинейных цепях.
44. Основные понятия о диодных и транзисторных ключах, их виды. Принципы построения и работа диодных ключей.
45. Транзисторные ключи с внешним источником смещения.
46. Транзисторный переключатель тока.
47. Основные характеристики и параметры логических элементов.
48. Схемные решения основных логических элементов: транзисторно-транзисторные (ТТЛ, ТТЛШ).
49. Схемные решения основных логических элементов: эмиттерно-связанные (ЭСЛ).
50. Схемные решения основных логических элементов:интегрально-инжекционные (ИИЛ).
51. Схемные решения основных логических элементов:на полевых транзисторах и КМОП структурах.
52. Триггеры и их классификация. Принцип построения и работа схем  симметричного триггера.
53. Терминология и классификация интегральных микросхем  (ИМС).  Система  обозначений  ИМС.
54. Аналоговые интегральные микросхемы (АИМС). Особенности построения АИМС для усиления, преобразования и обработки сигналов.
55. Общие сведения о ЦИМС. Логика представления информации в цифровой форме. Классификация цифровых интегральных микросхем.
56. Прочитать маркировку диодаКД518А
57. Прочитать маркировку диода КД213Г
58. Прочитать маркировку диода 2Д422А
59. Прочитать маркировку диода ГД403Б
60. Прочитать маркировку биполярного транзистора КТ2115А2
61. Прочитать маркировку биполярного транзистора ГТ905Б
62. Прочитать маркировку биполярного транзистора КЕ937А-2.
63. Прочитать маркировку полевого транзистора КП103А
64. Прочитать маркировку фоторезистора СФ2-4
65. Прочитать маркировку оптрона 1ОР67В
66. Прочитать маркировку интегральной микросхемы КМ 169УВ112
67. Зная, что для биполярного транзистора Iвх =1 мА, Iвых= 9,5мА, Uвх=0,2375В, Uвых=17,5В рассчитайте: мощность входного и выходного сигнала; коэффициенты усиления по напряжению, по току и по мощности; входное и  выходное сопротивления
68. Зная, что для биполярного транзистора Iвх =0,6мА , Iвых=13мА, Uвх=0,7В, Uвых=20В рассчитайте: мощность входного и выходного сигнала; коэффициенты усиления по напряжению, по току и по мощности; входное и  выходное сопротивления
69. Зная, что для биполярного транзистора Iвх =0,275мА, Iвых=12мА, Uвх=0,15В, Uвых=6В рассчитайте: мощность входного и выходного сигнала; коэффициенты усиления по напряжению, по току и по мощности; входное и  выходное сопротивления
70. Определите, во сколько раз уменьшается коэффициент усиления усилителя КU = 300 при охвате его последовательной отрицательной обратной связью (ООС) по напряжению в виде четырехполюсника с коэффициентом передачи   = 0,04
71. Определите, во сколько раз уменьшается коэффициент усиления усилителя КU=400 при охвате его последовательной отрицательной обратной связью (ООС) по напряжению в виде четырехполюсника с коэффициентом передачи   = 0,05


